1. Название дисциплины Основы электронного транспорта в полупроводниковых наноструктурах
Целью курса является изучение отличительных свойств полупроводниковых наноструктур и ознакомление с теоретическими подходами, используемыми для описания особенностей электронного транспорта в них. В курсе рассматриваются современные теоретические методы, применяемые для описания неравновесного электронного транспорта в полупроводниковых наноструктурах, анализируются основные эффекты и явления, возникающие в полупроводниковых структурах сверхмалых размеров с сильными межчастичными корреляциями, и приводятся примеры формирования на основе обнаруженных эффектов базовых элементов современной микро- и наноэлектроники.
